Le transistor bipolaire contrairement au transistor MOS est un dispositif de volume et non pas de surface.

Cette vue simplifiée des deux dispositifs montre une différence fondamentale :
• le courant d’un MOS est parallèle à la surface du circuit intégré et est proportionnel au rapport de dimension W/L;
• le courant d’un transistor bipolaire est perpendiculaire à la surface de silicium et est proportionnel à la surface du dispositif.

Les effets thermiques sont également importants dans les transistors bipolaires. Dans les MOS une élévation de température conduit à une diminution du courant. Dans les bipolaires, le courant augmente avec la température et il est nécessaire d’évacuer la puissance pour éviter l’emballement

un dopage élevé réduit la résistance d’accès

CMOS Analog Circuit Design 3rd Edition
Analog Integrated Circuit Design, 2nd Edition
	Dielectric constant
	11.7

	
[image: ]

[image: ]



Dielectric constant 3.9 

	


http://www.siue.edu/~gengel/ece584WebStuff/CurrentMirrors.pdf

[image: ]

[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.tmp
D. Physical Constants

Symbol
q
My

E,

KT

Name

magnitude of electronic charge
electron mass in free space
permittivity of vacuum

Boltzmann’s constant

Planck’s constant

thermal energy

Value
1.602x10™°C
9.109x 10 kg
8.854 x 10" F/em

1.381x 102K
8.617x 107 eV/K

6.625x 107 J-s
4.135x10" eV-s

0.02586 eV (T = 27 °C)
0.02526 eV (T = 20 °C)
0.026 eV (room temperature)
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E. Conversion Factors

1A

1 um

1 mil

1 mil*

leV

=10%cm
=10"m

=10%em
=10%m

=10%in
=25.4um

=645.2 ym*
=6.45x10° em®

=1.602x10™°J
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uo Halllp Carrier mobility in bulk (in cm?/V+s) 500:175
TOX tox Thickness of gate oxide (in m) 1.8x 107
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0.8 um 0.35 um 0.18 pm 45 nm
Technology NMOS PMOS NMOS PMOS NMOS PMOS NMOS PMOS
HCox (HA/V?) 92 30 190 55 270 70 280 70
Vi (V) 0.80 —0.90  0.57 —0.71 045 —0.45 045 —0.45
%L (V) 0.12 0.08 0.16 0.16 0.08 0.08 0.10 0.15
C., (fF/um?) 18 1.8 4.5 4.5 8.5 8.5 25 25
to, (nm) 18 18 8 8 5 5 12 12
n 15 15 18 17 16 1.7 1.85 1.85
e (1V) 0.06 0135 15 1.0 17 1.0 23 2.0
m 10 1.0 1.8 1.8 16 24 3.0 3.0
Co/W = L,,C., 020 0.20 0.20 0.20 0.35 0.35 0.50 0.50

(fF/pm)

Co/W=Cy/W  0.50 0.80 0.75 1.10 0.50 0.55 0.45 0.50

(F/pm)





